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5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Розробка багатофункціональних елементів і вузлів для систем керування та зв'язку на основі арсеніду галію

Назва роботи (англ)

Development of GaAs - based multifunctional control and communication elements and units

Реферат (укр)

Об єкт дослідження -активні елементи на основі GaAs. Метод дослідження - інформаційно-аналітичний та 
експериментальний. Розроблено проект технічного завдання на технологію виготовлення активних елементів на основі 
GaAs та технологічний процес обробки напівпровідникового матеріалу GaAs і формування омічних контактів до нього. 
Область застосування - виробництво напівпровідникових -пристроїв.

Реферат (англ)

The study is concerned with GaAs-based active elements.The investigation method is informational-analytical and experimental. 
A tentative requirements specification for GaAs-based active element technology has been drawn up, and a GaAs semiconductor 
material handling and ohmic contact formation process has been developed. The field of application is semiconductor device 
manufacturing

Індекс УДК: 621.37/.39.002.2; 621.37/.39.002.5, 621. 382

Коди тематичних рубрик НТІ: 47.13
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